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(57) Abstract

The invention concems a transformer assembly intended for the field terminal of
encapsulated medium-voltage switchgear with a circuit-breaker housing which is connected
to a bus-bar housing by means of a flange and a cable lead-through and connected to a
cable-terminal housing by means of a polar plate via another lead-through. The gastight cable-
terminal housing (KAG) includes an upper half (GTO) whose cross section is reduced in size
relative to lower half (GTU) and which is closed by a first mounting plate (TP1) projecting
out beyond the cross section of the upper half (GTO) of the housing and designed to carry at
least one toroidal-core transformer (RKW). Transformer assemblies of this kind are suitable
for use in gas-insulated heavy-duty switchgear.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Wandleranordnung am FeldanschluB von gekapselten
Mittelspannungs-Schaltanlagen mit einem Leistungsschaltergehiuse, das durch einen Flansch
iber eine Durchfihrung mit einem SammelschienengehZuse und durch eine Poltrigerplatte iiber
eine weitere Durchfilhrung mit einem KabelanschluBgehfiuse verbunden ist. Das gasdichte
KabelanschluBgehtiuse (KAG) enthiilt einen oberen Gehiiuseteil (GTO), das gegeniiber einem
unteren Gehituseteil (GTU) im Querschnitt maBreduziert ist und durch eine erste, Uber
den maBreduzierten Querschnitt des oberen Gehiuseteils (GTO) hinausragende Trageplatte
(TP1) zur Aufnahme mindestens eines Ringkernwandlers (RKW) verschlossen ist. Derartige
Wandleranordnungen sind in gasisolierten Leistungsschalteranlagen einsetzbar.
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Beschreibung

Wandleranordnung am Feldanschluf von gekapselten Mittelspan-
nungs-Schaltanlagen

Die Erfindung betrifft eine Wandleranordnung am Feldanschluf
von gekapselten Mittelspannungs-Schaltanlagen mit einem
Leistungsschaltergehduse, das durch einen Flansch lUber eine
Durchfihrung mit einem Sammelschienengehduse und durch eine
Poltrdgerplatte uber eine weitere Durchfihrung mit einem
Kabelanschluffigehduse verbunden ist.

Eine Mittelspannungs-Schaltanlage mit einer Wandleranordnung
am Feldanschluf ist aus der Siemens-Firmendruckschrift
"Mittelspannungsanlagen", Katalog HA35.11, 1993, Seite 25
bekannt. Der Ringkernwandler ist dort auBerhalb des gasge-
fuillten Kabelanschlufgehduses angeordnet und bildet in be-
kannter Weise die Sekunddrwicklung. Die Primdrwicklung des
Wandlers wird hingegen durch die Stromschiene selbst reali-
siert.
Die Abméssungen des Wandlers werden wesentlich vom benétigten
Raumbedarf der Kabelstecker im Kabelanschlufgehduse mitbe-
stimmt.
Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht darin, die
Wandleranordnung am Feldanschluf zu optimieren und insbeson-
dere so zu gestalten, daf die Konstruktion der Wandler vor-
rangig durch die elektrisch bedingten EinflufRgréfen bestimmt
sind, ohne jedoch Einschrankungen hinsichtlich elektrischer
Meflwertbereiche und Leistungen hinnehmen zu missen. Erfin-
dungsgemdff wird dies durch die Merkmale
1.1. das Kabelanschlufgehduse ist gasdicht abgeschlossen und
durch ein oberes Gehauseteil und durch ein unteres Ge-
hauseteil gebildet,
1.2. das obere Gehduseteil ist mit dem unteren Gehduseteil
mittels einer Uber die Kontur des oberen Gehduseteils
hinausragenden ersten Trageplatte gasdicht verbunden,
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wobei die erste Trageplatte einen Durchgangsbereich fir
Stromschienen aufweist,
1.3. die Kontur des oberen Gehduseteils ist gegeniber der
- Kontur des unteren Gehauseteils im Querschnitt mafredu-
ziert,
1.4. die erste Trdgerplatte dient der Aufnahme mindestens
eines Ringkernwandlers, erreicht.

Mit der Aufteilung des Kabelanschlufgehduses in einen oberen
und einem unteren Gehduseteil und der Reduzierung des Quer-
schnitts des oberen Gehduseteils gegeniiber dem unteren Gehdu-
seteils wird mit der Uber die Kontur des oberen Gehduseteils
hinausragenden ersten Trageplatte praktisch eine Plattform
zur Aufnahme mindestens eines Ringkerns geschaffen. Durch den
im Querschnitt maRreduzierten oberen Gehduseteil ist er-
reicht, daR die Ringkerndurchmesser gegeniber den bekannten
AbmaRen wesentlich geringer gehalten werden kénnen, so daR
bereits durch die entsprechend bedingte Materialreduzierung
erhebliche Kosten eingespart werden kdénnen. Je nach Bedarf
kénnen auf dieser ersten Tragplatte auch zusdtzliche Ring-
kernwandler untergebracht sein.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht die

Merkmale

2.1. der untere Gehduseteil ist durch eine zweite Tréager-
platte gasdicht abgeschlossen, deren Kontur Uber die
Kontur des unteren Gehduseteils herausragt,

2.2. die zweite Tragerplatte dient der Aufnahme eines von dem
Ringkernwandler des oberen Gehauseteils unabhdngigen
weiteren Ringkernwandlers, vor.

Damit ist die Méglichkeit geschaffen, im Bedarfsfall von den

auf der oberen Trageplatte angebrachten Ringkernwandler unab-

hidngige weitere Ringkernwandler am Feldanschluf unterzu-
bringen.
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Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht

die Merkmale

3.1. die Kontur der ersten Tragerplatte und die Kontur der
zweiten Trdgerplatte sind kreisfdrmig ausgebildet,

3.2. die Kontu:r ier ersten Tragerplatte und die Kontur der
zweiten Trédgerplatte sind derart ausgefihrt, daR samtli-
che Ringkernwandler jeweils mit m ihrem entsprechenden
Spulengehdusen durch die entsprechende erste und zweite
Tragerplatte abgestitzt sind, vor.

Mit der kreisfdormigen Kontur der ersten und der zweiten
Trageplatte kénnen die entsprechenden Ringkernwandler voll-
flachig gestiitzt werden.

Die Erfindung wird durch ein figlrlich dargestelltes Ausfih-
rungsbeispiel ndher erldutert, in dem eine gekapselte Mit-
telspannungs-Schaltanlage mit seinen wesentlichen Bestand-
teilen teils schematisch in einem offenen Schnittbild
dargestellt ist. Zum besseren Verstandnis der Erfindung sind
auch Bestandteile der Mittelspannungs-Schaltanlage gezeigt,
die lediglich die Einbaulage dieser Bestandteile in der
Schaltanlage zeigen, jedoch nicht unmittelbar mit der
Wandleranordnung in Verbindung stehen.

Die Mittelspannungs-Schaltanlage enthdlt im wesentlichen

u. a. das Leistungsschaltergehduse LSG mit den dort unterge-
brachten Vakuumschaltrdhren VSR sowie einem dariber befindli-
chen Sammelschienengehduse SSG, in dem die Sammelschienen SSE
untergebracht sind. Die Verbindung zwischen den Sammelschie-
nen SSE und den entsprechenden Vakuumschaltrdhren VSR wird
innerhalb des Sammelschienengehduses SSG durch den dort
angeordneten Dreistellungsschalter DSS bewirkt. Unterhalb des
Leistungsschaltergehduses LSG ist die Poltrigerplatte PTP
angeordnet, an die sich das Kabelanschlufgehduse KAG an-
schlieft. Sowohl das Leistungsschaltergehiuse LSG als auch
das Kabelanschlufgehduse KAG sind mit einem Schutzgas gefillt
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und dicht verschlossen. Das KabelanschluRgehduse KAG ist
unterteilt in ein oberes Gehauseteil GTO und ein unteres
Gehiuseteil GTU. Die nicht bezeichneten im unteren Gehause-
teil GTU befindlichen Kabelanschlisse werden mit den Vakuum-
schaltrdhren VSR Uber eine entsprechende Stromschiene STS
verbunden, die sowohl durch den oberen Gehduseteil GTO als
auch durch den unteren Gehduseteil GTU gefdhrt ist. Weiterhin
ist ersichtlich, daf der obere Gehduseteil GTO des Kabelan-
schluBgehduses KAG durch die erste Trageplatte TPl abge-
schlossen ist, die gleichzeitig zur Durchfihrung der Strom-
schiene STS den Durchgangsbereich DGB aufweist. Der obere
Gehauseteil GTO ist im Querschnitt gegenuber dem unteren
Gehauseteil GTU maRreduziert, so daff sich mit der die Quer-
schnittskontur des oberen Gehduseteils GTO uberragenden
ersten Trageplatte TPl fir die dort untergebrachten Ring-
kernwandler RKW mit ihren Spulengehdusen SPG eine optimale
Lageunterstiitzung ergibt. Weiterhin ist ersichtlich, daf der
untere Gehiduseteil GTU des Kabelanschlufgehdsues KAG mit der
zweiten Trageplatte TP2 gasdicht abgeschlossen ist, wobei die
zweite Trageplatte TP2 in gleicher Weise uber die Kontur des
unteren Gehauseteils GTU herausragt und dem Spulengehduse SPG
des dort angebrachten Ringkernwandlers RKW' als Stdtzlagerung
dient . Das Kabelanschlufgehduse KAG ist gdnzlich innerhalb
des Gestells GST untergebracht, so daf samtliche Spulenge-
hiuse SPG der Ringkernwandler RKW, RKW' im Bereich des Feld-
anschlussses FAS von aufen zugdnglich sind.

Mit dieser Wanderanordnung unterhalb der Poltrédgerplatte PTP
ist auch der nachtrdgliche Einbau oder der Austausch von
Ringkernwandlern ohne vorherigen Ausbau der Vakuumschaltréh-
ren VSR mdglich. Der Einbau der Ringkernwandler RKW, RKW'
kann somit am Ende einer Montagekette zum Aufbau der
Mittelspannungs-Schaltanlagen erfolgen.
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Patentanspriche

1.

Wandleranordnung am Feldanschluf von gekapselten Mittels-

pannungs-Schaltanlagen mit einem Leistungsschaltergehéiuse,
das durch einen Flansch Uber eine Durchfihrung mit einem
Sammelschienengehduse und durch eine Poltrégerplatte iber
eine weitere Durchfihrung mit einem Kabelanschlufgehduse

verbunden ist,

g
1

2.

e

.1

kennnzeichnet durch die Merkmale

. das Kabelanschlufgehduse (KAG) ist gasdicht abgeschlos-
sen und durch ein oberes Gehduseteil (GTO) und durch ein
unteres Gehduseteil (GTU) gebildet,

. das obere Gehduseteil (GTO) ist mit dem unteren Geh&duse-
teil (GTU) mittels einer Uber die Kontur des oberen Ge-
hauseteils (GTO) hinausragenden ersten Trageplatte (TP1)
gasdicht verbunden, wobei die erste Trageplatte (TP1)
einen Durchgangsbereich (DGB) fir Stromschienen (STS)
aufweist,

. die Kontur des oberen Gehduseteils (GTO) ist gegeniber
der Kontur des unteren Gehduseteils (GTU) im Querschnitt
maBreduziert,

. die erste Tragerplatte (TPl) dient der Aufnahme minde-
stens eines Ringkernwandlers (RKW).

Wandleranordnung am Feldanschluf nach Anspruch 1,

gekennzeichnet durch die Merkmale

2

3.

1.

der untere Gehduseteil (GTU) ist durch eine zweite Tra-
gerplatte (TP2) gasdicht abgeschlossen, deren Kontur
Uber die Kontur des unteren Gehduseteils (GTU) heraus-
ragt, '

. die zweite Tragerplatte (TP2) dient der Aufnahme eines
von dem Ringkernwandler (RKW) des oberen Gehduseteils
(GTO) unabhdngigen weiteren Ringkernwandlers (RKW').

Wandleranordnung am Feldanschluff nach den Anspriichen 1 und
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gekennzeichnet durch die Merkmale

3.1. die Kontur der ersten Tragerplatte (TR1l) und die Kontur
der zweiten Tragerplatte (TP2) sind kreisfdrmig ausge-
bildet,

3.2. die Kontur der ersten Tragerplatte (TP1l) und die Kontur
der zweiten Trdgerplatte (TP2) sind derart ausgefihrt,
dafR sadmtliche Ringkernwandler (RKW, RKW') jeweils mit m
ihrem entsprechenden Spulengehausen (SPG, SPG') durch
die entsprechende erste und zweite Tragerplatte (TP1,
TP2) abgestutzt sind.
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